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Національна академія наук України та Національний університет 

Сінгапуру уклали Меморандум про порозуміння 

27 квітня 2018 р. в Президії НАН України відбулося підписання 

Меморандуму про порозуміння між Національною академією наук України і 

Національним університетом Сінгапуру (Національна академія наук України). 

Із боку НАН України Меморандум підписав віце-президент НАН України 

академік А. Загородній, із боку Національного університету Сінгапуру – 

директор Центру сучасних 2D матеріалів професор Антоніо Кастро Нето. 

 

 
 

Слід зазначити, що укладання Меморандуму стало реалізацією спільних 

домовленостей, досягнутих під час зустрічі професора А. Кастро Нето з 

керівництвом НАН України 21 березня цього року.  

Метою Меморандуму є започаткування та розвиток науково-технічного 

співробітництва українських дослідників з їхніми сінгапурськими колегами 

щодо вивчення графену й інших двовимірних матеріалів, а також практичне 

застосування спільних наукових розробок. 

Меморандумом визначено, що двостороння наукова співпраця 

здійснюватиметься на принципах довгострокового партнерства та взаємної 

вигоди відповідно до законодавства двох держав. 

Меморандум набрав чинності від дня його підписання. 

 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3973
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3869
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3869

